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摘要(译)

在本发明中，目的是提供一种液晶显示器件及其制造方法，其中，在固
定有源矩阵衬底和反衬底时无须精确的位置对准，且不影响电场从电极
施加到液晶。根据本发明的一个特点，用有源矩阵衬底来形成液晶显示
器件，其中，包括多个TFT、布线等的驱动电路以及包括多个TFT、布
线、象素电极等的象素部分，被形成在配备有遮光膜和成色膜的衬底
上，且液晶显示器件具有液晶被注入在有源矩阵衬底与反衬底之间的结
构。
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